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RESUMO

O objetivo deste projeto foi a sintese e a deposicéao de filmes nanoporosos de BiVO4
em substratos de vidro FTO, utilizando a técnica de spray ultrass6nico. A pesquisa
focou na obtengdo de eletrodos fotoativos com propriedades adequadas para
processos fotoeletroquimicos. A fase inicial do trabalho enfrentou um desafio
significativo: a otimiza¢éo do equipamento de deposigao. A escassez de detalhes na
literatura sobre o uso desse sistema exigiu uma extensa fase de testes, com ajustes
em parametros como vazdo, temperatura e velocidade de deposigdo. Entre os
problemas mais criticos, a pesquisa destacou a baixa reprodutibilidade dos filmes e
a ocorréncia de respingos, que comprometiam as amostras. Para solucionar esses
desafios, a metodologia foi aprimorada com a utilizagdo de uma placa de suporte
para estabilizar a temperatura do substrato e a variagao sistematica de parametros.
Essas medidas resultaram na produgao de filmes mais homogéneos e consistentes.
A pesquisa incluiu diversas andlises para caracterizacdo dos materiais, como
difracdo de raios X (DRX), microscopia eletrbnica de varredura (MEV),
espectroscopia por dispersao de energia (EDS), medicoes de densidade Optica e
fotocorrente, e testes de estabilidade. Os resultados parciais mostram que os filmes
de BiVOa4 preparados via spray coater apresentaram uma densidade de corrente de
0,369 mA cm? para 600 deposicoes, superando os filmes produzidos por silkscreen
(0,083 mA cm?). Os dados de espectroscopia de impedancia eletroquimica (EIS)
também indicaram uma resisténcia de transferéncia de carga significativamente
menor nos filmes sob iluminacdo. Apesar dos atrasos causados pela otimizagédo, o
projeto avangou de forma satisfatéria e consistente.
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